Программа экзамена по дисциплине
«Физические процессы наноэлектроники и оптоэлектроники»

«7M06201 –Радиотехника, электроника и телекоммуникация», 
1 курс, р/о. 
Количество студентов – 6
тип экзамена

ПИСЬМЕНЫЙ ЭКЗАМЕН (дистанционный)
Письменный ответ на вопросы билета (3 вопроса) в системе UC Univer. Прокторинг – присутствует, автоматический, проверка ответов на плагиат.
Требуется наличие: компьютера, веб-камеры, микрофона, тихого помещения и отсутствие посторонних лиц в помещении.
Платформа проведения экзамена: UC Univer
Форма проведения экзамена: Стандартный 

Вид экзамена: Письменный
регламент

экзамен проводится по расписанию в системе ИС Univer, 

вкладка «Расписание экзаменов».

Объем – 3 часа на 3 вопроса. Общая база вопросов содержит от 15 до 45 вопросов согласно кредитам дисциплины. Вопросы загружаются в вопросник в ИС Univer и переносятся в СДО Oqylyq, где преподавателем привязываются к группам.

Допускается использования Paint и др. программных пакетов по рекомендации преподавателя (преподавателям необходимо подать соответствующее прошение на включение программных средств в список разрешенных. Сдается на кафедру).

Уникальность текста проверяется системой автоматически. Наличия процента заимствования более 50% по любому из вопросов = летний семестр. Проверку ведут специалисты в ректорате. Экзаменатор оценивает соответствие ответов студента вопросам билета.)

Экзаменатор закрывает аттестационную ведомость в ИС Univer, с переносом баллов из СДО Oqylyq вручную, в течении 48 часов с момента завершения письменного экзамена.

Правила и критерии оценки

	Политика оценивания и аттестации
	Суммативное оценивание: 

Итоговая оценка 

Ответы на:

Вопрос 1 + Вопрос 2 + Вопрос 3 =  100 %

Согласно приведенного ниже соотношения 

95 – 100%: A     90 – 94%: A-

85 – 89%: B+     80 – 84%: B     75 – 79%: B-

70 – 74%: C+      65 – 69%: C    60 – 64%: C-

55 – 59%: D+      50 – 54%: D-   0 – 49%: F


Список рекомендуемой литературы
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1. Патрушева, Т.Н. Сенсорика. Современные технологии микро- и наноэлектроники: учеб, пособие для магистров и аспирантов вузов по курсу "Современные технологии микро- и наноэлектроники" / Сиб, федер, ун-т, Ин-т инженер, физики и радиоэлектроники. - Красноярск: СФУ, 2013. - 260 с.: - ISBN 978-5-7638-2. 
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Дополнительная

1. Г.Н. Лукьянов, Сенсоры и датчики физических величин – Сан-Петербург: Университет     

      ИТМО, Учебная пособие для магистрантов. 2020. – 57 с. 
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    V2O5/CuWO4 heterojunction for exhaled breath analysis //Applied Surface Science. – 2020. –    

    Vol. 501. – P. 144270.
                       3.    Корнилова А.В., Икрамова С.Б., Мусаева Д.У., Сюй А.В., Тимошенко В.Ю. Оптические   

                            свойства и фоторазогрев водных суспензий нанокомпозитных частиц на основе кремния с   

                            осажденным золотом. //Оптика и спектроскопия. -2022.  Том 130, вып. 4. С.569-573  
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Список основных тем экзаменационных вопросов
1. Кремниевые резистивные датчики. Фотопроводимость.
2. Полупроводниковые датчики температуры на основе р-n перехода.

3. Фоторезисторы на основе нанокристаллического германия (Ge)
4. Характеристика и технологические приемы получения тонкопленочных твердотельных сенсоров, особенности, основные параметры. Современные проблемы электронных наносенсоров.
5. Химические сенсоры. Характеристики химических датчиков. 

6. Сенсоры основанные на эффекте термоэлектричество. Эффект Зеебека и Пельтье.

7.  Датчики на основе растворов, изменяющих цвет от температуры.
8.  Полупроводниковые сенсоры: фотодиоды, фотоэлементы и фототранзисторы.  Принцип работы и схема включения детекторов.
9. Оптические детекторы на основе PIN-структуры и оптопары.
10.  Датчики давления. Методы измерения давления. Абсолютное, относительное (избыточное) и дифференциальное давление.
